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Narodni predmluva

Nahrazeni predchozich norem

Tato norma nahrazuje v celém rozsahu nasledujici normy:

CSN 35 8761 z 9. bfezna 1973, CSN 35 8762 z 9. bfezna 1973, CSN 35 8850-1 z 20. listopadu 1984,
CSN 35 8850-2 z 20. listopadu 1984 a CSN 35 8850-3 z 2. (inora 1987.

Zmény proti predchozim normam

Tato norma rozsifuje predmet normy na cely soubor optoelektronickych soucastek a stanovi rovnéz
metody méreni zakladnich parametr( téchto soucastek.



Citované normy

IEC 50(731) zavedena v CSN IEC 50(731) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 731: Pfenos
optickymi vlakny (33 0050)

IEC 50(845) zavedena v CSN IEC 50(845) Mezindrodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 845:
Osvétleni (33 0050)

IEC 68-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1 Zkouseni vliv( prostfedi - Cast 1: Vseobecné a navod
(idt IEC 68-1:1988)

IEC 270:1981 dosud nezavedena
IEC 306-1:1969 dosud nezavedena
IEC 825 dosud nezavedena

ISO 9241:1992 dosud nezavedena

Obdobné mezinarodni a zahrani¢ni normy

DIN IEC 747-5:1988 Halbleiterbauelemente. Einzel-Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen. Optoelektronische Halbleiterbauelemente (idt IEC 747-5:1984) (Polovodi¢ové soucastky.
Diskrétni sou¢astky a integrované obvody. Cést 5: Optoelektronické sou¢astky)

NF C96-005:1984 Composants electroniques. Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et
circuits intégrés. Cinquieme partie. Dispositifs optoélectroniques (idt CEl 747-5:1984) (Polovodicové
soucastky. Diskrétni soucéstky a integrované obvody. Cést 5: Optoelektronické souc¢astky)

O Cesky normaliza¢ni institut, 1996
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BS 6493:Part 1: Section 1.5:1992 Semiconductor devices. Discrete devices. Recommendations for
optoelectronic devices (PolovodiCové soucastky. Diskrétni soucastky. Doporuceni pro optoelektronické
soucastky)

SEV-ASE 3608-5:1987 Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Cinquieme partie. Dispositifs optoélectroniques (idt CEI 747-5:1984) (Polovodicové soucastky.
Diskrétni sou¢astky a integrované obvody. Cést 5: Optoelektronické souc¢astky)



Souvisici CSN

CSN IEC 50(521) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 521: Polovodi¢ové souc¢astky a
integrované obvody (33 0050)

Upozornéni

Svislé ¢ary na levém okraji vyznacuji zapracované zmény.

Vypracovani normy
Zpracovatel: RNDr. Karel Jurak, CSc., Praha, ICO 40812839
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.
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I NARODNi POZNAMKA - V anglické verzi normy je omylem uvedeno ,rezistor", ma véak byt ,tranzistor".
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Y NARODNi POZNAMKA - Oddil tfinacty je ve Zméné A2 omylem oznacen jako Oddil dvanacty.
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Predmluva

1) Oficialni rozhodnuti nebo dohody IEC tykajici se technickych otazek pripravené technickymi
komisemi, v nichz jsou zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvétsi
mozné mife mezinarodni shodu v nazoru na predmeét, kterého se tykaiji.

2) Maiji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou pfijimana narodnimi
komitéty.

3) Na podporu mezinarodniho sjednoceni vyjadfuje IEC prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly
text doporuceni IEC do svych narodnich predpist v rozsahu, ktery narodni podminky dovoluiji.
Jakykoliv rozdil mezi doporuc¢enim IEC a odpovidajicimi narodnimi predpisy by mél byt, pokud mozno,
v narodnim predpise vyznacen.

Tato norma byla vypracovana technickou normaliza¢ni komisi IEC TC 47: Polovodicové soucastky.

Publikace IEC 747-5 tvori patou Cast publikace IEC 747, vSeobecné normy pro polovodicové
soucastky. Spolu s IEC 747-1 tvori IEC 747-5 Uplnou normu na optoelektronické soucastky.

Toto druhé vydani IEC 747-5 nahrazuje prvni vydani z roku 1984.

Materialy zahrnujici integrované obvody, dfive obsazené v IEC 147 a IEC 148, jsou zaclenény do
IEC 747-1 a IEC 748.

Materialy tykajici se mechanickych a klimatickych zkuSebnich metod, dfive zahrnuté do IEC 147-5 a
IEC 147-5A, byly zaclenény do IEC 749.

Tato norma je pribézné aktualizovana dokumenty pripravovanymi technickou komisi IEC ¢. 47 tak,
aby respektovala vyvoj v oblasti polovodi¢ovych soucastek.

POZNAMKA - IEC 747, |IEC 748 a IEC 749 nahrazuji, v pribé&hu vydani jednotlivych ¢asti t&chto norem, IEC 147 a IEC 148.



Dalsi IEC, citované v této norme:

IEC 50(731) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 731: Pfenos optickymi vlakny
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 731: Optical fibre communication)

IEC 50(845) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 845: Osvétleni (International
Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting)

IEC 68-1:1988 Zkouseni vlivll prostiedi - Cést 1: Véeobecné a ndvod (Environmental testing. Part 1:
General and guidance)

IEC 270:1981 Méreni ¢astecnych vybojl (Partial discharge measurements)

IEC 306-1:1969 Mé&feni fotocitlivych soutastek. Cast 1: Zakladni doporu¢eni (Measurement of
photosensitive devices. Part 1: Basic recommendations)

IEC 825:1984 Bezpecnost zareni laserovych vyrobkd, klasifikace vybaveni, pozadavky a uzivatelsky
navod (Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide)

ISO 9241:1992 Ergonometrické pozadavky pfi praci v kancelari s terminaly s obrazovkou (Ergonomic
requirements for office work with visual display terminals (VDTs))
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